TELEFUNKEN

Wehrmachtrohren

AusschlieBlich fiir kommerzielle Verwendung — nicht im Rundfunkhandel erhiltlich
Zur Beachtung: Fiir Neuentwicklungen dirfen nur die fettgedruckten Rohrentypen Verwcndunq_ finden. Die in Kursiv-
schrift aufgefithrten Rshrentypen sind nur noch in beschrinkter Stiickzahl fiir grsatzbestiickung ieferbar.
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N. Volt ' Amp. IKnhode Volt VYolt mA/V oF Watt
RVI2P2000f 1 | Pentode HAEPKw | 12,6 | 0075 ind. | 220 140 1,5 | 2000 1,5 MQ | 0,005] 2 |1679
RV12P2001 1 | Regel- q H*Kw |126 | 0075] ind. | 220 220 1,4 1,0 MO }0,005f 1 1879
pentode
RV 12P 3000] 2 | Pentode H 126) 021 | ind. | 300 250 10 2000 02 MQ |0,00¢] 6 1723
RV 12 P4000] 3 | Pentode HA 1261 0.2 ind. | 200 125 2,3 | 4000 1,8 MQ ]0,003] 1,5 1670
RVI2H 300 4| Hexode H° M° 126] 0.07 | ind. | 200 100 pn0rA/V] 08 MQ |]0,003} 1 1679
RLI2T? 5 | Triode HANO UK«] 128 | 053] ind. | 150 3.4 16 17000 1,25 | 2 |1680
RL12T 2 5 1 Triode BTN 12,61 0,17 | ind. | 220 2 12 6000Q 3 2 1650
RLI2TS 6 | Triode SETN }12.6] 0355 | ind. | 500 4,8 14,5 15 |15 1683
RLI2P 10 7 | Pentode HEP Kw| 12,6 | 0.445] ind. | 350 250 9 60 000 Q2 0.1 9 1683
RL 12P 35 8 | Pentode SEP 126 0ex | ind. | 800 ]| 200 28 0.05 |30 ]167S
RL I2P 50 9 | Pentode SEP 126 ] 085 | ind. {1000 300 4 0.07 {40 |1683
RG12D 2 10 | Duodiode D Kw l?.G 0.073] ind. Anodenspitzenspannung 200 V, Anodengleichstrom je System 2 mA 1679
RG12D3J |1 |Duodicdemit | D Kw [126f 01 | ind. | Anodenss 200 V. Anodengleichstrom je System 2 mA | 1679
' : getr. Kathoden .
RG12D 60 12 Ck"c}th YA\% 126102 ind. max. Transformatorspannung 2X300 V, max. Gleichstrom 60 mA 1630
richter
RG 12 D 300] 13 | Gleich- YA\S 12,6 ] o ind. max. Transformstorspannung 2X500 V, maz. Gleichsteom 307 mA 1688
richter
RV 2P 800 11 | Pentode HA L9} s dir. | 200 150 1 800 0,5 MQ 0,01 | 1,5 ]1672
RL2T 2 15 Triode ET O 1.9] 03 dir. ] 150 2.4 12 500002 27 2 1671
RL2?2P 3 16 | Pentode ‘HO 19| 022 1 dir. | 200 150 1 ™| 30000 0.1 2 1670
RV2,4P45 | 17 | Raumlade- | HAN 2.4 00l dir. | 100 50 0,7 45| 60000Q 004 |1 1679
w Pentode (RG20V)
RV2,4P700] 18 | Pentode HA Kw | 2.4] 0.080] dir. | 200 120 09 850 t2MQ Joot {1 1679
RV2,4P701| 18 | Regel- 4 H* Kw 2,4 060l dir. | 200 150 0,9 08 MQ Joo01} 1 1679
. K pentode
RV 2,4 P14CO 19 | Pentode H 24| 035 | dir- | 200 200 3.3 700 02 MQ |0003] 2 1733
RV2,4H300] 20 | Hexode H” M° 241 w80l die. | 130 150 POvAV 06 MO {0,003] 06 1679
RV24T3 21 R;\%ﬂ:l‘.:]de- HAN 2.4] 000 dir. | 100 RC-stannt. 0,7 4,5 6000 3 0,5 1630
riode
RL2,4T74 22 | Doppel- ETN 24| 020 dir. | 220 2 17 2x2]1723
. i triode
RL2,4P3 " | 23 | Peatode . | EP _ 24| 0130} dir. | 200 13 1.4 005 | 2 11679
RG 24D 24 | Duodiode D Kw 2,4 0.t ind. | Anodenspitzenspannung 100 V, Anodengleichstrom je System 0.7 mA | 1679
RG24D10 25 | Gleich- v yA\) 241 0150] ind. max. Gleichspannung 700 V, max. Gleichstrom 10 mA 16R0
) richter
RL4,2P6 | 26 | Pentode SEP 12103 | dir. | 250| 250 6 01 | 7,5 172
RL4.2P 40 | 27 | Pentode SEP 121 1 dir. | R00{ 9250 4 0,06] 35 1688
RL4,8P15 | 2% { Pentode- | SEP LR ST die. | 400 200 1 0.15 | 15 1688
Diode .
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RD 4 Ma 2 M 12...26 |14 33 1 4.2 | dir. - 2000 10 1350 1733
RD2Mc  |a0f{ P8 | 27 post 2 | oar find | - 1m0 1 1300 1734
RD 2 Md 811 Rohren - 9...11 05) 2 0,17 | ind. 150 4 1400 1745
MS50/14R - | 29 fo.60 1A ] 3o 42 Hdir 2000 35 530
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Hochfrequenz-Gleichrichter
Endpentode

Einweguleichrichter
Hochfrequenzrohre

He - Req»"’nvr HF-Roshre
Kw = Kurzwellen-Rshre
M = Mischrahre’ ’
M* = Regelbare Mischrihre
N = NF-Verstirker-Rshre
(Transformatorkopplung)

O == Onzillator-Réhre

S == Sendershre

UKw = Ultrakurzwellen-Rahre

W = NF-Verstirker-Rahre

(Widerstandskopplung)

ZW = Zweiweggleichrichter
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Nr. Volt | Amp. Kethode] Valt Volt mA/V pF Watt
Lo 32 | Triode SETUKw 126 |01 | ind. | 300 3 1 135 | 5 |1727
D2 33 | Triode SETUKw| 12,6 | 0175 ind. | 800 9 25 3,5 12 1772
LG 34 | Duodiode D UKw | 126! 0,075{ ind. Anodensp ] ¢ 100 V. Anodengleichstrom 2 mA fe System 1726
LG3 35 | Gleich- EwW 12,61 0,16 ind. Anodenspannung 8 kV, Anodengleichstrom 0,2 mA 1755
richter
LG4 36 | Duodiode D 12,6 | 0,52 ind. Anodenspannung 4.5 kV, Anodengleichstrom 6/100 mA 1753
LG7 37 | Duodiode DUKw J126 03 ind. Ancd 100 V, Anodengleichstrom je System 5 mA~ 11727
LG9 38 | Duodiode ) DUKw [ 1261 0,34 ind. Anodentastspannung 1,5 kV, Anodengleichstrom je System 20 mA 1784
LS! 39 | Pentode SHKw | 19]005 | dir. {200] 200 1.2 0.06 | 1.5 (1770)
LS 2 10 Ge_Fent.- SET 19002 1 dir. | 250 2 16 3,35 |2x2,5K1770)
riode
LS3 41 | Diode- S Kw 1,91 01 dir. | 200 0.8 25 1,5 t
Triode . ' '
LS 30 42 | Triode SETUKw| 12,6 {03 | ind. | 700 6 20 26 | 30 j1728
LS 50 43 | Pentode SEPKw |12,6.1 0,7 | ind. l1000 | 300 5 0,090 | 10 {1789
w1 144 | Pentode HSEPKw] 1261 021 | ind. | 800 400 10 0,2 MQ [0,045] 10 {1731
Lv3 45 | Pentode SEP 12,6 0,55 | ind. |1000 100 15 102 12 11761
Lva 46 | Gegent.- HSEP UKw| 12,6 | 0,30 '| ind. | 300 | 300 7 03 MQ |0035] 3 1764
Pentode :
LvS 47 | Raumlade- | HNW 1261022 | ind. {220 30 3.3 0,75 1 1680
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Nr. Volt | Amp. |Kathode ] Volt Volt mA YV oF Watt
NF 2 48 | Pentode HA 12,61 0,195] ind. | 200 150 22 | 1000 13MQ [0,003] 1 9754
I_VF4 49 | Pentode HA 12,61 0,195] ind. | 200 150 2214000 1,8 MQ 10,003] 1,5]1673
MF2 50_| Pentode HA 1,9 018 | die. | 20 150 oo | so0of t MQ 1001 ] 15]1673
MF 6*) 13 | Pentode HA Kw 1,91 0.09 |:dir. | 200 120 0,9 350 12 MQ |001 1 1679
MC1 31 § Triode AHN 191019 | dir. | 150 1,4 15 110000Q |22 1 |9825
SA 100 52 | Diode D Kw 1,91 0,32 ind. Anodenspitzenspannung 100 V, Anodengleichstrom 0,1 mA )
SA 101 52 | Diode D UKw 1,910,532 dir. Ancdensgitzenspannung 2000 V., Anodengleichstrom 0,1 mA (1752)
SA 102 32 | Diode D UKw 191035 ind. Anodenspitzenspannung 100 V, .-\nodtnﬂeighs!rom 0.1 mA
SDI1A 5 | Triode HANOUK 1.9]0,5 ind. | 150 3.4 11,3 17000 125 | 2 1680
SF1A 1 | Pentode HANKw] 1,9]05 ind. | 220 140 1,5 | 2000 1.5 MQ 10,005] 1 1679
AC 100 53 | Triode NW + |085 | ind. | 250 271 3s0] 1300 |3 2 |1685
AcC101 54 | Triode NW 4 1065 | ind. | 250 27| 30| wwse00 |3 2 |N355
AD 100 55 | Triode KET 1 1,6 ind. | 300 4,5 6,5 14000 |5 12 1686
AD101 56 | Triode KET + |18 | ind | 300 431 63 1400Q |5 12 N335
AD 192 37 { Triode KET 4 1,6 ind. | 100 5.8 3 {60Q |5.1 25 1686
RV 210 5% | Triode KET 4+ {18 | ind | 100 381 5 860Q |51 |25 N335
AF 160 59 | Pentode HNW 4 0,7 ind. ] 250 250 10,5 | 3000 03 MQ (0035] 4 1638
AH100 60 { Hexode HM" + 1.1 ind. | 250 139 1,5 02 MQ |0,0031 2 |9754
RV 209 6§ | Pentode H 4 1,0 ind. | 250 150 8 3700 | 045 MQ |0.13 | 7 IN355
SAl $2 | Diode D Kw + |02t | ind Anodenspitze ¢ 30 V., Ancdengleichstrom 0.2 mA
*) ‘rithar RV 2 P 700 |
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